EDITORIAL

Como enfrentar os desafios
tecnologicos impostos pela globalizagao

Realizou-se na FAPESP, no dia 3 de setembro,
um seminario sobre Inovagio Tecnolégica, por
ocasido do Encontro entre o Forum Nacional dos
Secretérios para Assuntos de Ciéncia e Tecnologia
e 0 Forum das Fundagdes de Amparo a Pesquisa do
Brasil. O seminario destinava-se a organizar os
muitos conceitos existentes sobre o assunto para
uma tomada de posi¢ao dos dois Foruns. Buscou-
se discutir o processo de globalizagao e suas con-
seqiiéncias tecnologicas para o desenvolvimento
socio-econdmico brasileiro. Ao lado disso, discu-
tiu-se como melhorar os processos de formagao de
recursos humanos e como transferir o conhecimen-
to obtido nas universidades e centros de pesquisa,
oumesmo conhecimentos produzidos no exterior,
para as nossas empresas.

Como nos prepararmos para o enfrentamento
que o mundo capitalista propde ao Brasil? Como
dar condigdes para que a nossa sociedade possa en-
carar esse capitalismo tdo cheio de artimanhas, que
propde a abertura total do comércio entre os pai-
ses, reduzindo o mais possivel as tarifas alfande-
garias, mas, a0 mesmo tempo, se cuida com prote-
¢es tarifarias e ndo tarifarias (normas, metrolo-
gia, qualidade etc)?

Informou-se, por exemplo, que os Estados Uni-
dos possuem 44 mil autoridades, aplicando 89 mil
normas que regulam suas compras na América La-
tina e no Caribe. Além disso, naquele pais, o Estado
exerce seu grande poder de compra, definindo que
varios produtos s6 podem ser adquiridos de produ-
tores norte-americanos. A questio chega a ponto de
estados norte-americanos darem preferéncia a pro-
dutos de empresas do proprio estado.

Mostrou-se também que o Brasil inova pouco
¢ patenteia menos ainda, chegando a alguns niime-
ros absurdos. Enquanto a Coréia do Sul obteve
2.773 patentes, entre 96 € 97, no mercado norte-
americano (o melhor mercado do mundo e, porisso
mesmo, o mais disputado), o Brasil registrou ape-
nas 68, e a maior parte feita por uma tnica empre-
sa, a estatal Petrobras. Mesmo no Brasil, o registro
de patentes de residentes no exterior (leia-se, em-
presas internacionais) € em nimero muito maior
que o de residentes no pais.

Aceita-se claramente que o maior esforgo de
desenvolvimento deve estar nas empresas. A ino-
vagdo tecnolégica € o principal fator para a com-
peti¢do internacional aberta ou para a disputa de
nichos de mercado. E a inovagéo ocorre particu-
larmente nas empresas, valendo destacar o papel
das pequenas empresas. Criar estimulo as empre-
sas, na forma de incentivos fiscais ou subsidios
feitos diretamente, constitui uma importante base
paraainovagédo e, por isso, para o desenvolvimen-
to. Recursos publicos precisam ser dirigidos nes-
se sentido.

O desenvolvimento de um pais deve ser bus-
cado de forma harmoniosa, considerando-se todas
as frentes de conhecimento, das classicas as mais
promissoras para o proximo século, como a bio-
tecnologia, as tecnologias da informagao e novas
fontes de energia. Tecnologias classicas e emer-
gentes devem ser associadas para explorar areas
nas quais o pais tem claras vantagens competiti-
vas, sem o que, até mesmo nessas areas, estaremos
futuramente adquirindo tecnologia desenvolvida
no exterior.
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